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Sposób utrwalania warstewki luminoforu w scyntylatorach do dgfcekeji
wania jonizującego

Paitemt trwa od dmia 28 paźdizteartnika 1W1 r.

Fl$zed03ak#e*]ą wynalazku jest sposób utrwa¬
lana warstewki luminafiorn w scyntylatorach
do deteUcoji czątftek a. Powszechnie stasowane
sposoby polegają na nanoszeniu warstwy lumi¬
noforu na przykład ZmS (Ag) na podkładkę
szklaną lulb z tworzywa sztucznego dtrogą se¬
dymentacji, bądź napylania lub przez nanosze¬
nie mechaniczne.

Naijibairdiziej znanymi sposobamii sporządza¬
nia trwałych warstw są: spiekanie naniesionej
warstewki luminoforu iz materiałem podkładki
na przykład ze szkłem w temperaturze kilku¬
set stopni Celsjusza luib dodawanie środków
wiążących do zawiesiny lumlinoforu, z której

*) Właściciel patentu oświadczy^ że współ¬
twórcami wynalazku są mgr inż. Andrzej Ko-
stynko li inź. Artur Wiśniewski*

pjizez sedynnontaoję uzyifcajge się <fctelfKXfrą
wajes&wę scyiptyflaitora^

Wadą smwbw $®t$8ft&g&om ^Wtoifci ŚMfr:
możliwość znacznego pogorszenia właściwości
scyntylacyjnych luminoforu; proces jest tech¬
nicznie skomplikowany i nadaje się tylko do
produkcji scynitylaitorów szklanych. Ze względu
na radioaktywne zanieczyszczenia, zwykłe szkło
jesit materiałem mało praydaltnyim, a szkło wol¬
ne od zanieczyszczeń radioaktywnych jest bar¬
dzo kosztowne.

Natomiast scyntylatory utrwalone przez do¬
datek do luminoforu środków wiążących, po^
siadają gorsze właściwości optyczne, gdyż ziar¬
na luminoforu są otoczone błonką środka wią¬
żącego, a powszechnie stosowana do tego celu
nitroceluloza z upływem czasu ulega rozkła¬
dowi i żóaknie.



Scyntylatory takie wykazują mniejszą wy¬
dajność detekcji na skutek* absorpcji cząstek a
przez otoczkę nitrocelulozową.

Trwałość warstwy luminoforu uzyskanej przez
użycrie środka wiążącego niie jest zadawalająca
zarówno pod względem inechaniioznym, jak
i pod względem właściwości fizyko-chemicz¬
nych.

Powyższych wad nie posiada sposób wy¬
twarzania scyntylatorów według wynaladku,
polegający na utrwaikundu za pomocą par roz-
puszczaflnika wardtwy luminoforu naniesionej
drogą sedymentacji na podkładki z plexiglaisu,
polistyrenu lub innego (tworzywa sztucznego.

Do sedymentacjistosie się zawX^
ruwczyste^j,odminerali2owanej wodzie lufb alko¬
holu etyHowym bez dodatku wszelkich Hepików.
Utrwalenie warstewki polega na umieszczeniu
podkładki z naniesionym luminoforem w roz¬
puszczalniku w spamie pary na przeciąg kilku
sekund mp. od 0,1 do 1120 sekund, w z.aileżności
ód rozpuszczalności podłoża i warunków tech¬
nicznych naparowywania. W przypadku ple-
xiiBłateu jako podłoża irozpossaazaflinikieni jest
chloroform, przy czym temperatura par roz-
pusaczaflgiika waha się w granicach od —50°C
do +250°C, w zależności od użytego rozpusz¬
czalnika d wamunków zewnętrznych (ciśnienia).

Uinządzenie do utrwalania składa się z na¬
czynia z rozpuszczalnikiem oraz z uchwytu
podtrzymującego scyntylator, skierowany war¬
stwą luminoforu w dół.

Pary rózpusizczalndka nadtrawiają powierz-
dhmię podkładki scyntylatora, powodując bar¬
dzo mocne przylgnięcie luminoforu do mate¬
riału podłoża. Ziarna luminoforu, które tkwią
w materiale podkładki;, są wodne od otoczek
pogarszających właściwości optyczne i detek¬
cyjne scyntylatora. Mechaniczna oraz fizyko¬

chemiczna trwałość warstewek luminoforu jest
bardzo dobra.

Sposób wytwarzania scyntylatorów do de^
tekcji promieniowania jonizującego według wy¬
nalazku jest tani, prosty i umożliwia wyrób
scyntylatorów do detekcji cząstek a, scyntyla¬
tory typu na przykład ZnS (Ag) (siiarczek
cynku aktywowany srebrem) na plexJglasie,
jak również scyntylatorów podwójnych do de¬
tekcji cząstek «+(3 typu na przykład ZnS (Ag)
na scyntylatorach arganicznych, to jest, że ja¬
ko podłoże scyntylatora może być użyty drugi
scyntylator,

•

Zastrzeżenia patentowe

1, Sposób utrwalania warstewki luminoforu
w scyntylatorach do detekcji promieniowa¬
nia joniizującego, w którym scyntylator
z naniesionym luminoforem umieszcza się
przy utrwalaniu w naczytniiu z rozpuszczal¬
nikiem warstewką luminoforu skierowaną
w dół, ziemienny tym/że warstewki lumi¬
noforu utrwalane są parami rozpuszczalni¬
ka, przy czym zawiesina luminoforu nie
zawiera środków wiążących np. lepików.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
czas działania par rozpuszczaJlnika waha się.
w granicach od KUjl do 1120 sekund.

3u Sposób według zastrz. 1 i 2, znamienny
tym, że umożliwia produkcję scyntylatorów
służących do detekcji cząstek a oraz scyn¬
tylatorów podwójnych do detekcji cząstek
a+|3.
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